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Alpha & Omega Semiconductors에서 제조한 전자 부품 AOD4454은 전자 산업 및 응용 분야에서 
 광범위하게 사용되는 반도체 소자입니다. 








	





PDF 형식의 AOD4454 자료 제공


	부품번호	AOD4454 기능	
		



	
		
	기능	150V N-Channel MOSFET
	제조업체	Alpha & Omega Semiconductors
	로고	
	

				AOD4454 데이터시트 를 다운로드하여 반도체의 전기적 특성과 매개변수에 대해 알아보세요.
				

				




				




				
				
전체 6 페이지수

	 	미리보기를 사용할 수 없습니다




AOD4454

150V N-Channel MOSFET

General Description

The AOD4454 combines advanced trench MOSFET

technology with a low resistance package to provide

extremely low RDS(ON).This device is ideal for boost

converters and synchronous rectifiers for consumer,

telecom, industrial power supplies and LED backlighting.

Product Summary
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Absolute Maximum Ratings TA=25°C unless otherwise noted

Parameter

Symbol

Drain-Source Voltage

VDS

Gate-Source Voltage

VGS

Continuous Drain

TC=25°C

Current

TC=100°C

Pulsed Drain Current C

ID

IDM

Continuous Drain

TA=25°C

Current

TA=70°C

Avalanche Current C

Avalanche energy L=0.1mH C

IDSM

IAS, IAR

EAS, EAR

TC=25°C

Power Dissipation B TC=100°C

PD

TA=25°C

Power Dissipation A TA=70°C

PDSM

Junction and Storage Temperature Range

TJ, TSTG

G

Maximum

150

±20

20

14

40

3

2.5

5

1.3

100

50

2.5

1.6

-55 to 175

S

Thermal Characteristics

Parameter

Maximum Junction-to-Ambient A

Maximum Junction-to-Ambient A D

Maximum Junction-to-Case

t ≤ 10s

Steady-State

Steady-State

Symbol

RθJA

RθJC

Typ

16

41

1.2

Max

20

50

1.5

Units

V

V

A

A

A

mJ

W

W

°C

Units

°C/W

°C/W

°C/W
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AOD4454

TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS
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Figure 7: Gate-Charge Characteristics
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Figure 8: Capacitance Characteristics
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Figure 9: Maximum Forward Biased Safe

Operating Area (Note F)
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Figure 10: Single Pulse Power Rating Jun1c8tion-to-Case

(Note F)
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Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance (Note F)
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당사 플랫폼은 키워드, 제품 이름 또는 부품 번호를 사용하여 검색할 수 있는 

포괄적인 데이터시트를 제공합니다.

				



	구매 문의	
일반 IC 문의 : 샘플 및 소량 구매
-----------------------------------------------------------------------

IGBT, TR 모듈, SCR 및 다이오드 모듈을 포함한 
광범위한 전력 반도체를 판매합니다.

전력 반도체 전문업체 

상호 : 아이지 인터내셔날  

 사이트 방문 :     [ 홈페이지 ]      [ 블로그 1 ]     [ 블로그 2 ] 






		


관련 데이터시트

	부품번호	상세설명 및 기능	제조사
	AOD4454	150V N-Channel MOSFET
	
Alpha & Omega Semiconductors




	
DataSheet.kr       |      2020   |     연락처      |     링크모음      |      검색     |      사이트맵





